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2. QNED特許分析の結果

2.1 QNED特許定量分析
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3. QNED概要

3.2 QNED発光原理

▪ QNEDは青色nano-rod LEDから放出される光を色変換層であるQD層に入射させ赤と緑の光を作り、この光は再びカラーフィルタを介して色純度の

高いRGBの3原色になる。
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6. TFTの構造と製造工程

6.1 QNED用TFTの構造

7T1C 회로2T1C 회로

特許に示されている2T1Cと7T1C回路構造
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MLI: main alignment electrode

SLI: sub-alignment electrode

MLI: main alignment electrode

11. 電極構造解析

• 整列電極の実施例

11. 3 整列電極
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CONV: Oscillator 
PXA: pixel area

SPX: sub-pixel

SPA: sub-pixel area

P-ELT: electrode pattern

✓ CONV1はPL0とPL3に電気的に接続され、SPXのELT1と接続する。
✓ P-ELTはCONVと重ねって配置され、回路層（PCL）のパッシベーション

を貫通するコンタクトホール（CH3）を介してCONV1と接続する。

15. Nano-rod LED整列技術

15.5 Nano-rod LED配置回路と素子構造


